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Hersteller: VEB Mikroelektronik ,,Bruno Baum” Zehdenick

Isolierscheiben fir Transistoren der Gehausebauform Hultiwatt - H2C2/H202 nach
TGL 26 713/09

8ild 1: Abmessungen

21

Bezeichnung: Z 236 23,0 x 21,0 x 0,10 mm

Werkstoff: Polyesterfolie mit Silikonkautschuk (Sigufol)
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Technische Werte fur Polyesterfolie mit Silikonksutschuk

Eigenschaften

Kennwarta Einheit
ReiBlast 2 45 N/cm
ReiBdehnung > 40 %
Durchachlagsspannung .
nach TGL 200-0043 bei 48 h/23 C/50 2 4 kv
Durchachlagsspannung
nach 1 h bet 130 %¢ 2 2 K 2 3.5 kv
Isolationswiderstand 2 101! 2
nach TGL 200-0043 bei 48 h/23 C/50
Isolationswiderstand 2 1010 7]
nach TGL 200-0043 bei 96 h/23 C/93
lifrmewiderstand 1) 1,05 bis 5,05 KN
(ohne armeleitpaste)
vidrmewiderstand 1) 0,9 bis 4,3 BN

{mit Warmeleitpaste)

Weitere Kennwerte siehe TGL 35508

1) pie Angsben zum Wérmewiderstand erfolgen auf der Grundlage von im VEB Halbleiterwerk
Frankfurt/Oder vorgenommenen Messungen. Die relativ groBe wvon/bis-Spanne resultiert aus
iiessungen bei unterschiedlich groBen Wérmeibergangsfléchen. '

Die tighergebnisse sind nicht Bestandteil der TGL 35508 und tragen demit unverbindlichen
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